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摘要(译)

本发明提供一种量子点发光元件的制造方法及显示设备，所述量子点发
光元件包括量子点发光层、空穴传输层和电子传输层，其中所述制造方
法包括：将量子点发光材料与空穴传输材料混合，或者将量子点发光材
料与电子传输材料混合，溶解于有机溶剂中，形成混合溶剂；将混合溶
剂涂覆于量子点发光元件的制备基板上；除去涂覆有混合溶剂的制备基
板上的有机溶剂，量子点发光材料与空穴传输材料或者量子点发光材料
与形成电子传输层的制备材料在制备基板上分层，形成量子点发光层和
空穴传输层或者形成量子点发光层和电子传输层。本发明量子点发光层
和空穴传输层（或电子传输层）通过一步工艺即可制备形成，无需再分
层制造，使制造工序简化。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/651d2d60-9566-4953-9e41-b98c17842de4
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049651510/publication/CN103427049B?q=CN103427049B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN103427049B

